rT308

Typ tranzystora:

tranzystor germanowy

g2 s Firma: ZSRR
N Wykonanie: tranzystor germanowy dyfuzyjny
L‘ﬂz:i%: p-n-p malej mocy w.cz., w hermetycznej obudowie
SEE=E—— metalowej
== = .
xQ Zastosowanie: uklady wzmacniajace i generacyjne
‘;3. w urzadzeniach powszechnego uzytku, uklady
= impulsowe
Rys. 1-1318. I'T308 Typy podobne: 2N807, 2N1204A, 2N1561
Wartosci charakterystyczne!’
T'T308A I'T308b T'T308B |
- ; 2 2 2 A przy Us =5V
Igpo | 50 50 50 A | przy Ug =2V
Uggsar 0,5 0,5 0,5 V przy Ic = 10 mA, Iz =1 mA
Ucgsar | 1,5 1,2 1,2 V | przy Ic = 50 mA, Iz =3 mA
fr 90 120 120 MHz ' przy Ucs =5V, Iz =5 mA
; f=20 MHz
g ‘ 2075 50+120 80200 przy Ucs =1V, I =10 mA,
; f=50 Hz
F | 8 dB | przy Us =5V, Iz =5 mA,
f=1,6 kHz
C, 25 25 25 pF |przy Ug =1V, f=5 MHz
c, ‘ 8 8 3 pF | przy Us =5V, f=5 MHz
Yoo Co | 400 400 500 ps | przy Us =5V, Ip =5 mA,
j | f=35 MHz
fg ‘ 1 us | przy I = 50 mA, Iz = 4 mA,
f=1+10 kHz
i 8 ‘ 1 us przy I = 50 mA, Iz = 2 mA,
: f=1+10 kHz
z, 1 [ us przy I = 50 mA,
[ Ig = 1,25 mA,
i f=1+10 kHz
Warto$ci graniczne
UCBO max : 20 v ICM max | 1205 mA
UCER max | 122) Vv Ptot max ‘ 150 mW
Ucpx max 1 30|V Y- _ 3605 | mW
UEBO max 34 v ‘ ;i max { 85 °C
I wiax 50 mA Linb | —55++60 °C

D tamp = 20°C (+5°C)
2 Rp=1kQ

B tp< 1 ops

4 Jp < 2 mA

D tp< 5 us
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Rys. 1-1319. Charakterystyki wejSciowe
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Rys. 1-1321. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-1320. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-1322. Charakterystyki wyjSciowe
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Rys. 1-1323. Zalezno$¢ wspoiczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu emitera
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Rys. 1-1325. Zalezno$¢ pojemnosci kolektora
od napigcia kolektora
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Rys. 1-1324. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-
lektora od temperatury otoczenia
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Rys. 1-1326. Zalezno$¢ napigcia przebicia
kolektora od rezystancji bazy



